
ด 
 

รายการสัญลกัษณ์ 
 

θZ  = มุมซีนิช 
   = ประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตย ์

Pmax  = ค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดท่ีเซลลแ์สงอาทิตยจ่์ายใหก้บัวงจรภายนอก 

Pin  = ค่าก าลงัไฟฟ้าของแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบบนเซลลแ์สงอาทิตย ์
Imax  = ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด 
Vmax  = ความต่างศกัยไ์ฟฟ้าสูงสุด 
Isc  = ค่ากระแสไฟฟ้าวงจรปิด 
Voc  = ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าวงจรเปิด 
 ( )  = ค่าอิมพีแดนซ์ซ่ึงเป็นปริมาณเชิงซอ้น 
  ( )  = ศกัยไ์ฟฟ้าส่วนต่างจากไฟฟ้ากระแสตรง 
  ( )  = กระแสไฟฟ้าส่วนต่างจากไฟฟ้ากระแสตรง 
    = ความถ่ีเชิงมุม 
    ,    = ค่าอิมพีแดนซ์ส่วนจริง 
    ,       = ค่าอิมพีแดนซ์ส่วนจินตภาพ 
    = มุมเฟส 
   = ความตา้นทาน 
    = ความตา้นทานโอห์มมิก 
   = สภาพตา้นทานของอิเล็กโตรไลต ์
   = ระยะทางหรือความหนาของอิเล็กโตรไลต์ 
   = พื้นท่ี 
   = สภาพน าไฟฟ้า 
   = ตวัเก็บประจุ 
   = ค่าคงตวัเวลา 
   = ความหนาของฟิลม์ 
   = สัมประสิทธ์ิการแพร่ของสารในระบบ 
    = ขนาดของความน าเชิงซ้อน 
   = ความเหน่ียวน า 
     = ความตา้นทานการถ่ายโอนประจุ 

  



ต 
 

รายการสัญลกัษณ์ (ต่อ) 
 

    = ความเป็นผลึก 
    = พลงังานท่ีใชใ้นการหลอมผลึกของช้ินงาน PVdF-HFP 
     = พลงังานท่ีใชใ้นการหลอมผลึกสมบูรณ์ของ PVdF-HFP 
P  = ค่าความเป็นรูพรุน 
MBuOH = น ้าหนกัของบิวธานอลท่ีถูกดูดซบัเขา้ไป 
Mm  = น ้าหนกัของแผน่ช้ินงานก่อนแช่ในบิวธานอล 
      = ความหนาแน่นของบิวธานอล 
    = ความหนาแน่นของพอลิเมอร์ 
        = อตัราส่วนการดูดซบัสารอิเล็กโตรไลต ์
    = น ้าหนกัของแผน่ช้ินงานก่อนแช่ในสารละลายอิเล็กโตรไลต ์
     = น ้าหนกัของแผน่ช้ินงานหลงัจากแช่ในสารละลายอิเล็กโตรไลต ์
     = อตัราส่วนการดูดซึมสัมพทัธ์ 
Mp  = น ้าหนกัของแผน่ช้ินงานท่ีช่วงเวลาต่างๆ 
Mp,saturated = น ้าหนกัของแผน่ช้ินงานหลงัจากแช่ในสารละลายอิเล็กโตรไลตจ์นอ่ิมตวัแลว้ 
   = ค่าการน าไอออน 
k  = ค่าคงท่ี Boltzmann   
T  = อุณหภูมิ 
e  = ประจุไฟฟ้า 
      = ความหนาแน่นของกระแสท่ีเกิดจากการฉีดอิเล็กตรอนเขา้ไปยงัแถบการน า

ไฟฟ้าของอนุภาคโลหะออกไซด์ 
     = ความหนาแน่นของกระแสท่ีเกิดจาการไหลยอ้นกลบัของอิเล็กตรอน 
 
 
 

 
  



ถ 
 

ประมวลศัพท์และค าย่อ 
 

PEO = Polyethylene oxide 
PVdF-HFP = Poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene) 
VdF = Vinylidene fluoride 
HFP = Hexafluoropropylene 
La2O3 = Lanthanum oxide 
PAN = Polyacrylonitrile 
PMMA = Polymethyl methacrylate 
PVC = Polyvinyl chloride 
PC = Propylene carbonate 
DEC = Diethyl carbonate 
LiClO4 = Lithium perchlorate 
TiO2 = Titanium dioxide 
DMAc = Dimethylacetamide 
LiPF6 = Lithium hexafluorophosphate 
LiI = Lithium iodide 
I2 = Iodine 
DMC = Dimethyl carbonate 
Al2O3 = Aluminum oxide 
SiO2 = Silicon dioxide 
BaTiO3 = Barium titanate 
EMC = Ethylmethyl carbonate 
CeO2 = Cerium oxide 
Y2O3 = Yttrium oxide 
AM = Air mass 
GaAs = Gallium arsenide 
CIGS = Copper indium gallium selenide 
CdTe = Cadmium telluride 
  



ท 
 

ประมวลศัพท์และค าย่อ (ต่อ) 
 

DSSC = Dye-sensitized solar cell 
OPV = Organic photovoltaic cell 
FTO = Fluorine doped tin oxide 
ZnO = Zinc oxide 
SnO2 = Tin dioxide 
I-/I3

- = Iodide/triiodide 
Pt = Platinum 
FF = Field factor 
MHImI = L-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-ethylimidazolium dicyanamide 
HTMs = Hole transport material 
SiC = Silicon carbide 
GaN = Gallium nitride 
CuI = Copper iodide 
CuBr = Copper bromide 
CuSCN = Copper thiocyanate 
OMeTAD = 2,2',7,7'-tetrakis(N,N-di-p-methoxyphenylamine) 9,9'-spirobifluorene 
PVP = Polyvinylpyrrolidone 
NaI = Sodium iodide 
V2O5 = Vanadium pentoxide 
DMF = Dimethylformamide 
THF = Tetrahydrofuran 

 
 
 


